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요약

내용 없음

명세서

  [발명의 명칭]

디-불포화 단량체의 중합에 의하여 형성된 감광성 내식막

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

식 Ⅴ의 단량체의 중합물을 함유하는 것을 특징으로 하는 중합물 레지스트 코팅조성물.

여기서, X 및 Y는 강력한 전자회수그룹이고, R4는 수소 또는 X 및 Y가 모두 -CN인 경우에는 R4는 하드로

카빌, 아릴 또는 알카릴이다.

청구항 2 

제1항에 있어서, X 및 Y가 -SO2R6;-SO3R6;-CN;-COOR
5

 및 -COR6중에서 독립적으로 선택되는 것을 특징으로 

하는 코팅 조성물. 여기서, R5는 히드로카빌 또는 치환된 히드로카빌그룹, 싸이클로알킬그룹, 아랄킬그룹 

또는 아릴그룹이고, R6는 수소 또는 히드로카빌을 나타낸다.

청구항 3 

제1항에 있어서, 단량체가 식Ⅴa인 것을 특징으로 하는 코팅조성물.

여기서, R7은 C1~C5의 알킬 또는 C2~C5의 알케닐그룹이다.
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청구항 4 

기판에 단량체의 중합물 코팅을 침착시키기 위하여 제1항에서 정의한 식Ⅴ의 단량체의 증기에 충분한 시
간동안 기판을 노출시키는 단계를 포함하는, 기판에 중합물 레지스트 코팅을 사용하는 것을 특징으로 하
는 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서, 기판에 중합물 레지스트 코팅을 시행하고, 코팅된 기판을 높은 에너지 방사에 노출시켜 
상을 만들고, 용제현상방법으로 상을 현상하여 음화색조의 상을 만드는 것을 특징으로 하는 모사방법.

청구항 6 

다음과 같은 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 모사방법, ⒜ 전술한 제1항에서 정의한 식Ⅴ의 단량체 
중합을 활성화하기 위하여 반응성을 갖는 기판을 제조하는 단계; ⒝ 화학 또는 이온화방사선에 노출될때 
산을 방출하는 감광성 화합물로 기판의 표면을 처리하는 단계; ⒞ 전술한 감광성 화합물에서 전술한 산
을 방출하는데 유효한 에너지 방사에 기판을 노출시켜 상을 만드는 단계; ⒟ 식Ⅴ의 전술한 단량체의 증
기에 충분한 시간동안 기판을 노출시켜, 방사에 노출하지 않은 지역의 기판에 중합물 코팅을 형성하는 
단계;

청구항 7 

제5항 또는 제6항에 있어서의 방법으로 제조된 것을 특징으로 하는 모사제품.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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